BAY67

Typ diody: dioda krzemowa
Firma: TELEFUNKEN

Wykonanie: dioda krzemowa dyfuzyjna

D tamp = 25°C

o malej pojemnosci zaporowej i malej S
réznicowej rezystancji w kierunku prze- =
wodzenia, cigzar max okoto 0,3 G )
Zastosowanie: ukiady przelaczajace syg- _ \
natow w.cz. 68415, :
Typy podobne: BA136 Rys. 2-115. BAY67
Wartosci charakterystyczne®
min typ max J
Up 1 v przy Ip = 200 mA
I, 100 nA przy U =35V
In \ 50 | wA | przy Ug =35V, t; = 150°C
C; 0,8 1,5 pF przy Up =10V
rp 9,5 Q przy I = 5 mA
Iy 4 6 Q przy Iy = 10 mA
Iy 1,3 | Q | przy Ir = 50 mA
Wartosci graniczne

o | |
Us max 35 v o— ‘. 2501 mW
URM max 35 Vv tj max L\ 175 °C
Ir max 200 | mA | 1, | . Ss5es175 || e
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Rys. 2-116. Charakterystyka pradu wstecz- Rys. 2-117. Charakterystyka pradu przewo-
nego diody dzenia diody
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Rys. 2-118. Zalezno$¢ dynamicznej rezystancji Rys. 2-119. Zalezno$¢ pojemnosci zlacza od
w kierunku przewodzenia od pradu przewo- napiecia wstecznego diody

dzenia



